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Popis:

Novy nizkonapétovy nizkopiikonovy invertujici a neinvertujici loser-take-all obvod
s pouzitim zesilovace typu DDA (differential difference amplifier), jehoz CMOS struktura
vyuziva novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate).

Parametry:
Napdjeci napéti: 1 V
Celkova spotieba: 74 pW
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Obr. 2 Fotografie loser-take-all obvodu.



